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ぺロブスカイト太陽電池は、現在 20％以上のエネルギー変換効率が報告され、さらなる高効率

化、耐久性向上に向けた研究が活発に行われている。一般的なぺロブスカイト太陽電池の電子輸

送層として多孔質 TiO2が用いられているが、TiO2同様に高い電子移動度を有する ZnO に着目し、

高い c-軸配向性を有するZnOナノロッドを用いたぺロブスカイト太陽電池についてはいくつかの

研究グループによって報告されている。我々は、電子輸送層に ZnO ナノロッド層を用いたペロブ

スカイト太陽電池について、ZnO への化学ドーピングがその局所構造および電荷輸送特性に与え

る影響について系統的に調べている。今回は、Al をドープした ZnO ナノロッド層を用いて作成し

たペロブスカイト太陽電池の電子輸送特性を詳細に調べた結果、および同電子輸送層上に製膜し

たペロブスカイト層の安定性について評価を行った結果について報告する。Fig.１.に ZnO および

Al をドープした ZnO ナノロッドを電子輸送層として用いた CH3NH3PbI3薄膜の蛍光スペクトルを

示す。Al をドープすることにより CH3NH3PbI3 の蛍光消光率が増加していることが分かる。詳細

な結果については当日報告する。    

Fig.1. Normalized PL spectra of   

FTO/CH3NH3PbI3, FTO/ZnO/   

CH3NH3PbI3 and FTO/Al-doped ZnO/    

CH3NH3PbI3.  
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